E.SUTEC

RETITUTO SUPERCR F ufnn
L€ DENAAS )1

Plano Analitico: Eletrénica Anal6gica
1. Identificaciao da Unidade Curricular
e Curso: Engenharia de Redes e Telecomunicacdes (ERT)
e Ano: 22| Semestre: 1°
e Créditos: 6.0 UC
e Carga Horaria Total: 90 Horas
e Distribuicao:
o Tedricas (T): 20h
o Tedrico-Praticas (TP): 20h
o Praticas/Laboratdrio (P): 20h
o Trabalho Auténomo (TA): 22h
o Orientacdo e Tutoria (OT): 4h

o Avaliacdo (AV): 4h

1. Fundamentacao

A Eletronica Analégica é essencial para o engenheiro de ERT, pois todos os sinais fisicos
(ondas radio, luz, som) sdo analdgicos na sua origem. Esta disciplina fundamenta o estudo
dos dispositivos eletronicos que permitem amplificar sinais fracos recebidos por antenas,
retificar correntes para alimentacido de equipamentos e realizar a interface entre o mundo
fisico e os sistemas digitais de processamento.

2. Objectivos Instrutivos e Educativos

¢ Instrutivos: Compreender o funcionamento fisico e as curvas caracteristicas de
diodos e transistores; projetar e analisar circuitos de polarizacao e amplificacao;
dominar o uso de amplificadores operacionais (Op-Amps) em configuracdes basicas.

¢ Educativos: Desenvolver a precisdo na montagem de circuitos fisicos; fomentar a
capacidade de diagnostico de falhas em hardware e promover o uso ético e seguro
de equipamentos de medicao eletrénica.

3. Resultado de Aprendizagem
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0 estudante sera capaz de:

Analisar e projetar circuitos retificadores e reguladores de tensdo para fontes de
alimentacgao.

Projetar amplificadores de sinal utilizando transistores BJT e FET.

Utilizar Amplificadores Operacionais para realizar operagdes de soma, integracdo e
filtragem de sinais.

Manusear com pericia o osciloscopio, multimetro e gerador de fun¢des para
caracterizar circuitos analégicos.

4. Planeamento Tematico (6 UC)

Horas
Tema Conteudo Programatico
(T+TP+P) 8
Fisica dos semicondutores; Unido P-N;
I. Semicondutores e Diodos||10h Circuitos com diodos (retificadores e
ceifadores).
II. Transistores Bipolares 14h Estrutura e operacao; Polarizacdo em DC;
(BJT) Modelos de pequenos sinais e amplificadores.
III. Transistores de Efeito 12h JFET e MOSFET; Caracteristicas e curvas;
de Campo (FET) Aplicacdes em comutacdo e amplificacao.
IV. Amplificadores 12h 0 Op-Amp ideal; Configuragdes inversora e
Operacionais ndo-inversora; Comparadores e somadores.
Filtros passivos e ativos; Diagramas de Bode
V. Resposta em Frequéncia ||12h ! i P “_, ] v i ! .g :
aplicados a circuitos de audio e RF simples.

5. Recomendacgdes Metodologicas

Laboratoério Intensivo (20h): Montagem fisica em protoboard de cada tema
lecionado, com foco na medicao de ganhos e formas de onda.

Simulacao de Circuitos: Uso obrigatorio de softwares como Multisim, LTspice ou
Proteus para validar os projetos antes da montagem fisica.

Contextualizagao: Relacionar o estudo dos transistores com os amplificadores de
poténcia de baixo ruido (LNA) usados em recetores de satélite e radio.

6. Sistema de Avaliacao
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Conforme a aloca(;ao de 4h para AV:

e Avaliacdo Continua (40%): Desempenho nas praticas de laboratoério e relatérios
técnicos (20%) + Testes escritos intermédios (20%).

e Avaliacdo Formal (60%): Exame Final escrito focado na resolugdo analitica de
circuitos e projeto de amplificadores.
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